План проведения пресс-тура,
 посвященного 135-летию 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
15 июня 2021 г., 12.00-15.00

Точки пресс-тура:
1. Инжиниринговый центр «Навигация и управление движением» (СПбГЭТУ «ЛЭТИ», ул. Профессора Попова, д. 5, корпус D).
2. Лаборатория интеллектуальных мобильных систем Международного инновационного института искусственного интеллекта, кибербезопасности и коммуникации им. А. С. Попова (СПбГЭТУ «ЛЭТИ», ул. Профессора Попова, д. 5, 3-й корпус, ротонда).
3. Инжиниринговый центр «Центр микротехнологии и диагностики» (СПбГЭТУ «ЛЭТИ», ул. Профессора Попова, д. 5, 5-й корпус);
4. Памятник В.П. Вологдину (внутренний двор СПбГЭТУ «ЛЭТИ», ул. Профессора Попова, д. 5).

11.45-11.55      Встреча гостей и представителей средств массовой информации 
(проходная 5-го корпуса, отдел по связям с общественностью)
 
11.55- 12.00 Переход в первую точку пресс-тура. 
12.00-12.30 Посещение Инжинирингового центра «Навигация и управление движением». 
Экскурсия, презентация высокотехнологичного оборудования (стенд для калибровки и испытаний навигационных систем, мультифотонный микроскоп Bergamo). 
Спикеры: руководителm Инжинирингового центра, заведующий кафедрой лазерных измерительных и навигационных систем Юрий Владимирович Филатов; доцент кафедры микро- и наноэлектроники Юлия Михайловна Спивак.

12.30-12.40 Переход во вторую точку пресс-тура. 
12.40-13.00 Посещение лаборатории интеллектуальных мобильных систем Международного инновационного института искусственного интеллекта, кибербезопасности и коммуникации им. А. С. Попова.
Экскурсия, демонстрация достижений и разработок (уникальная по масштабу для российских вузов площадка Duckietown для моделирования поведения беспилотных автомобилей).
Спикеры: проректор по цифровизации СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Кирилл Владимирович Кринкин; профессор кафедры вычислительной техники Юлия Александровна Шичкина.

13.00-13.05 Переход в третью точку пресс-тура. 
13.05-13.25 Посещение Инжинирингового центра «Центр микротехнологии и диагностики».
Экскурсия, презентация проекта инновационных подходов к созданию нанослоевых композиций с тонкими сегнетоэлектрическими пленками, которые позволяют обеспечить повышение устойчивости логических состояний и управляемости мультибитовых нейроморфных систем.
Спикеры: заведующий кафедрой микро- и наноэлектроники Виктор Викторович Лучинин; доцент кафедры микро- и наноэлектроники Наталья Владимировна Андреева.

13.25-13.45 Переход в отдел по связям с общественностью (5-й корпус, пом. 5234). Кофе-брейк для представителей СМИ

13.45-13.50 Переход в четвертую точку пресс-тура. Расстановка СМИ
14.00-14.50 Открытие памятника В.П. Вологдину

Выступления:
· Ректор СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Виктор Николаевич Шелудько;
· Генеральный директор АО «ВНИИТВЧ» Олег Юрьевич Громов;
· Заведующий кафедрой ЭТПТ СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Сергей Александрович Галунин;
· Действительный член Академии электротехнических наук РФ, главный научный сотрудник кафедры ЭТПТ СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Виктор Болеславович Демидович;
· Внук В.П. Вологдина Валентин Владиславович Вологдин;
· Директор Мемориального музея А.С. Попова Лариса Игоревна Золотинкина. 

14.50-15.00 Пресс-подход
· Ректор СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Виктор Николаевич Шелудько;
· Председатель Комитета по науке и высшей школе Санкт-Петербурга Андрей Станиславович Максимов;
· [bookmark: _GoBack]Председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Алексей Вячеславович Демидов.
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